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Note:  Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably. 
 

SECTION A 

1. Attempt all questions in brief.      2 x 10 = 20 

Q No. Question Marks CO 

a.  List any two differences between Zener and avalanche breakdown. 

जेनर और एवलांच Űेकडाउन मŐ कोई दो अंतर सूचीबȠ कीिजए। 
02 1 

b.  Define knee voltage. What is the significance of the knee voltage in diode 
characteristics? 

कनी वोʐेज (Knee Voltage) को पįरभािषत कीिजए। डायोड की िवशेषताओ ं मŐ नी 
वोʐेज का Ɛा महȕ है? 

02 1 

c.  Compare BJT & FET. 

BJT और FET की तुलना कीिजए। 
02 2 

d.  What do you mean by transistor biasing? Name any two applications of 
MOSFETs. 

आप टŌ ांिजːर बायिसंग से Ɛा समझते हœ? MOSFETs के दो अनुŮयोगो ं का नाम 

बताइए। 

02 2 

e.  Define the function of a differentiator circuit using an Op-Amp. 

Op-Amp का उपयोग करते Šए िडफरŐ िशएटर सिकŊ ट का कायŊ पįरभािषत कीिजए। 
02 3 

f.  What is the purpose of sensors in an IoT system? 

IoT िसːम मŐ सŐसर का उȞेʴ Ɛा होता है? 
02 3 

g.  Define LSI and VLSI in the context of IC development. 

IC िवकास के संदभŊ मŐ LSI और VLSI को पįरभािषत कीिजए। 
02 4 

h.  Find 1’s and 2’s complement of 1011001. 

10011010 का 1's और 2's के  पूरक (Complement) ǒात करŐ। 
02 4 

i.  Mention two key challenges in mobile communication. 

मोबाइल संचार मŐ दो Ůमुख चुनौितयो ंका उʟेख कीिजए। 
02 5 

j.  What is the purpose of modulation in long-distance communication? 

लंबी दूरी के संचार मŐ मॉǰूलेशन का उȞेʴ Ɛा होता है? 
02 5 

 

SECTION B 

2. Attempt any three of the following:      10 x 3 = 30 

Q No. Question Marks CO 

a. Explain the working and applications of a photodiode. How is it different from 
a regular diode? 

फोटोडायोड के कायŊ एवं अनुŮयोगो ंको समझाइए। यह एक सामाɊ डायोड से िकस 

Ůकार िभɄ होता है? 

10 1 
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b. Describe the working principle of a depletion-mode MOSFET with suitable 
diagrams. 

िडɘीशन-मोड MOSFET के कायŊ िसȠांत को उपयुƅ आरेखो ंसिहत समझाइए। 

10 2 

c. Design and explain a summing amplifier using an Op-Amp. Find the 
expression for output-voltage 

Op-Amp का उपयोग करके एक समिमक ए̱ɘीफायर (Summing Amplifier) 

िडज़ाइन कीिजए तथा उसके कायŊ िसȠांत को समझाइए। आउटपुट वोʐेज के िलए 

समीकरण (Expression) ǒात कीिजए। 

10 3 

d. Simplify the Boolean function using K-map: F(A, B, C, D) = ∑m(0, 2, 5, 6, 7, 
8, 10, 13) 

बूिलयन फलन को K-मैप का उपयोग करते Šए सरल कीिजए: F(A, B, C, D) = 

∑m(0, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13) 

10 4 

e. Briefly explain: 
(i) Bluetooth technology (ii) Wi-Fi technology (iii) Concept of cloud. 
संिƗɑ ŝप से समझाइए: 

(i) ɰूटूथ तकनीक 

(ii) वाई-फाई तकनीक 

(iii) Ƒाउड की संकʙना 

10 5 

 

SECTION C 

3. Attempt any one part of the following:     10 x 1 = 10 

Q No. Question Marks CO 

a. Draw and explain the working of a clamper circuit. Mention its types and 
applications. 

Ƒैɼर सिकŊ ट का आरेख बनाइए एवं उसके कायŊ को समझाइए। इसके Ůकारो ंऔर 

अनुŮयोगो ंका उʟेख कीिजए। 

10 1 

b. Discuss half-wave and full-wave rectifiers with circuit diagrams and 
differentiate between these two. 

हाफ-वेव और फुल-वेव रेİƃफायर पर चचाŊ कीिजए। उनके सिकŊ ट आरेख बनाइए तथा 
इन दोनो ंके बीच अंतर ˙ʼ कीिजए। 

10 1 

 

4. Attempt any one part of the following:     10 x 1 = 10 

Q No. Question Marks CO 

a. Discuss the input and output characteristics of a JFET in detail and compare it 
with the BJT. 

JFET के इनपुट और आउटपुट िवशेषताओ ंपर िवˑार से चचाŊ कीिजए तथा इसकी 
तुलना BJT से कीिजए। 

10 2 
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b. Explain with diagrams the working of a MOSFET in enhancement mode. 
Describe how a BJT works in the active region. Give one application. 

आरेखो ंसिहत एɎांसमŐट मोड मŐ MOSFET के कायŊ को समझाइए। BJT के सिŢय 

Ɨेũ मŐ कायŊ करने की ŮिŢया को समझाइए। साथ ही इसका एक अनुŮयोग बताइए। 

10 2 

 

 

5. Attempt any one part of the following:     10 x 1 = 10 

Q No. Question Marks CO 

a. What is a comparator circuit? Explain its function using a practical Op-Amp 
configuration. 

कंपेरेटर सिकŊ ट Ɛा होता है? एक ʩावहाįरक Op-Amp िवɊास का उपयोग करते Šए 

इसके कायŊ को समझाइए। 

10 3 

b. Describe the use of Wi-Fi and cloud platforms in real-time IoT applications. 

रीयल-टाइम IoT अनुŮयोगो ं मŐ Wi-Fi और Ƒाउड ɘेटफ़ॉमŊ के उपयोग का वणŊन 

कीिजए। 

10 3 

 

6. Attempt any one part of the following:     10 x 1 = 10 

Q No. Question Marks CO 

a. Construct a XOR gate using only NAND gates. Show all steps. Minimize the 
Boolean expression using K-map: F(A, B, C, D) = ∑m(1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 
15). 

केवल NAND गेट का उपयोग करते Šए एक XOR गेट िनिमŊत कीिजए। सभी चरणो ं
को दशाŊइए। बूिलयन अिभʩİƅ को K-मैप का उपयोग करके सरलीकृत कीिजए: 

F(A, B, C, D) = ∑m(1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15). 

10 4 

b. Define and compare SSI, MSI, LSI and VLSI integrated circuits. Also 
discuss the role of ICʼs in modern electronics. 
SSI, MSI, LSI और VLSI एकीकृत पįरपथो ं (Integrated Circuits) को पįरभािषत 

कीिजए तथा उनकी तुलना कीिजए। साथ ही, आधुिनक इलेƃŌ ॉिनƛ मŐ ICs की भूिमका 
पर चचाŊ कीिजए। 

10 4 

 

7. Attempt any one part of the following:     10 x 1 = 10 

Q No. Question Marks CO 

a. Describe the basic elements of a radar communication system. How is it 
different from satellite communication? 
रडार संचार Ůणाली के मूल तȕो ंका वणŊन कीिजए। यह सैटेलाइट संचार से कैसे िभɄ 

है? 

10 5 

b. Describe the evolution of mobile technologies from 1G to 5G. 10 5 
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मोबाइल ŮौȨोिगिकयो ंका 1G से 5G तक का िवकास विणŊत कीिजए। 
 


